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La investigacion de las técnicas

de crecimiento de cristales es hoy
fundamental para hacer avanzar la
industria. Arriba cristales de oxidos
para laseres o superconductores de
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;COMO CRECEN %
El silicio para semiconductores se A T —
LO S C R | STA L ES? obtiene habitualmente por la técni- 4 ?

. ca de cristalizacion de fundidos. En !

un crisol se calienta el silicio hasta alta ternperatura. Abajo cristales de

una temperatura a|.go superior a su - | . B TR T R arseniuro de galio para dispositivos
Hasta el siglo XIX solo se usaban los cristales que se temperatura de fusion. Sobre ella se 44 i ] L O electrénicos de alta frecuencia,
- coloca una pequena semilla enfriada ' g Al

encontraban en la naturaleza, los minerales. Pero : :

. : ) que al tocar la superficie del fundido
a medida que se descubrieron nuevas propiedades cristaliza el liquido en contacto. Ti-
con aplicaciones en la industria electronica, en las rando lentamente de la semilla cre- el deledes Mudes saleasones de nueves eamslemes
comunicaciones, en la industria farmacolégica o de ciente se logran cilindros de hasta necesitan finas peliculas cristalinas. Para crecer esas peliculas
la alimentacion, se desarrollaron distintas técnicas dos metros de largo. delgadas de pocas micras de espesor, como estas de oxido de

d i<tal n ” FoiT | silicio, se utilizan las técnicas de “Precipitacion quimica a partir
CECRECCINCTS a €5 mej.ores .y R e el ?S 20 leE de vapores” o de “Precipitacion fisica a partir de vapores".
laboratorios de universidades e industrias.
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Los cristales de diamante - > e » -
. o - ¥ ] -
para su uso como abrasivo vy o e - "
y herramientas de corte se | _ g -

iy

obtienen habitualmente .
desde hace 50 ahos. Hoy . . _ -
también se obtienen a " - (Y N ;’: ~
cristales de diamante tipo 3 i - ' 2P
gema de hasta 4 quilates. A iy o’ e By
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